— DEUX RECEPTEURS ]
A TRANSISTORS INEDITS ___|

Disons immédiatement. que ces deux
montages ne difféerent I'un de Pautre que
par la composition de leur étage final.
Dans le premier cet étage est équipé
avec un seul transistor de puissance et
dans le second il est du type push-pull.
On obtient alors une puissance moduiée
plus grande et une meilleure musicalité.

Ce qui est particuliérement a remarquer
sur ces récepteurs c’est le nombre réduit
de transistors mis en jeu. En effet sur un
changeur de fréquence classique il faut
au minimum cinq transistors, et six dans
le cas ol il y a un étage BF push-pull.
On fait donc ici ’économie d’un transistor
ce qui permet en outre de diminuer I’en-
combrement et de réaliser un véritable
récepteur de poche. .

Certains pourront craindre que cette
réduction, du nombre des transistors n’a
été possible qu’en négligeant les qualités
essentielles, sensibilité, puissance, etc...
‘Il n’en est rien, les performances de ce
récepteur sont en tout point comparables
‘a4 celles des postes classiques grice a
Padoption du systéme connu sous le nom
de montage Reflex. Ainsi que nous le
verrons lors de I'étude du schéma qui va
suivre on utilise un des transistors MF,
outre sa fonction normale, comme préam-

_plificateur BF. De cette fagon bien que

1 doté de seulement quatre transistors le

- premier montage par exemple posséde
tout comme un changeur de fréquence
normal : un étage changeur de fréquence,
deux étages MF, un détecteur, un étage
préamplificateur BF et un étage final.

1l est.normal dans ces conditions que son

rendement soit équivalent.

>

[o — Un changeur de fréquence

20 — Un changeur de fréquence
final push-pull.

Version a quatre transistors.

Le schéma (fig. 1) représente la version
a4 quatre transistors. En annexe nous don-
nons le schéma de 1’étage final push-pull
qu’il suffit de mettre a la place de celui a
un transistor du schéma pour obtenir
’appareil a cinqg transistors.

Examinons tout d’abord le schéma du
montage a quatre transistors. L’étage
changeur de fréquence' est équipé avec
un OC44. Le collecteur d’ondes est un
cadre a batonnets de 14 cm. Le bloc de
bobinage est un 23T Oréor a clavier PO-GO
qui contient les enroulements oscillateurs
et assure la commutation des enroulements
du cadre. Le condensateur variable posséde
une cage 490 pF accordant les enroulements
du cadre et une de 220 pF les bobinages
oscillateurs.

Le circuit d’entrée constitué par les
enroulements du cadre et le CV 490 pF
attaquent la base de ’0OC44 a travers un
condensateur de 0,1 wF. Le potentiel
de cette base est fixé par un pont de résis-
tances ; 10.000 2 co6té masse et 16.000 Q
c6té — 9 V. L’enroulement accordé du
bobinage oscillateur est placé dans le
circuit émetteur du transistor. Un conden-
sateur de 10 nF assure la liaison. Le poten-

a quatre transistors.

a cinq transistors avec un étage

tiel de I’émetteur est fixé par une résistance
de 1.000 2 allant au +- 9 V. L’enroulement
d’entretien est inséré dans le circuit collec-
teur en série avec le primaire du prémier
transfo MF, ce primaire possédant une
prise qui assure l’adaptation des impé-
dances. La ligne d’alimentation — 9 V
de cet étage comporte une cellule de décou-
plage formée d’une résistance de 470
et d’un condensateur de 10 nF. La dispo-
sition de cet étage vous avez pu vous en
rendre compte est conforme a celle que
I’on rencontre sur la plupart des récepteurs
a transistors.

Le secondaire du transfo MF1 est un
enroulement de couplage non accordé qui
attaque la base du premier transistor MF :
un OC45. Cet étage ne présente pas non
plus de particularité. Le pont de résistances
qui polarise la base est formé d’une résis-
tance de 56.000 £ allant a la ligne — 9 V,
d’une résistance de 3.300 £ qui constitue
avec un condensateur de 10 gF la cellule
de constante de temps transmettant la
tension de CVA & la base du transistor.
Ce pont est aussi découplé vers 1’émetteur
par un condensateur de 10 nF. La tension
de I’émetteur est obtenue par une résis-
tance de 330 Q. Le circuit collecteur com-
porte le primaire du transformateur de
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linison MF2, et une cellule de découplage
formée d’une résistance de 1.500 2 et un
condensateur de 10 nF qui va i I'émetteur.

Le second étage MF.

Nous arrivons au second étage MF, c’est
la partie du récepteur qui le distingue des
montages classiques. En méme temps. que
sa constitution' nous allons expliquer son
fonctionnement. L’enroulement de -cou-
plage de MF2 attaque la base du second
transistor OC45., Entre la base de cet
enroulement et la ligne — 9 V il y a une
résistance de 33.000 Q, entre cette base
et 1a masse (4 9 V) une résistance de
10.000 2 et un condensateur de 10 nF.
L’ensemble de ces résistances et du conden-
sateur constitue le pont classique. L’émet-
teur de I'OC45 est polarisé par une résis-
tance de 470 Q2 shuntée par 50 xF. Dans
le circuit collecteur est inséré le primaire
. du transfo MF3 et une résistance de 1.500 2,
Le secondaire de MF3 attaque la diode
au germanium qui- assure la détection.
Le signal BF détecté apparait aux bornes
d’'un potentiométre de 10.000 2 shunté

ar un condensateur de 10 nF qui constitue
e volume controle destiné a régler la puis-
sance d’audition. o

Jusqu’ici le montage est toujours abso-
lument. classique. C’est- seulement mainte-
nant que se présente la particularité fonda-
mentale. La tension BF prise sur le curseur
du potentiomeétre, au lieu ‘d’étre appliquée
4 la base d’un autre transistor fonctionnant
en premier amplificateur BF, est reportée
sur la base de I’'OC45 du second étage MF.
Cette liaison se fait par un condensateur
de 10 uF en série avec une résistance de
1,500 0 qui sert de choc HF car il ne faut
pas oublier que cet étage amplifie le si-
gnal MF avant détection et il ne faut pas
que ce signal atteigne le potentiométre
volume contrfle,. Le signal BF traverse
I’enroulement de couplage pour atteindre
la base. Le transistor OC45 amplifie donc

ce signal BF tout comme le ferait un tran-
sistor prévu spéclalement pour cet usage.
Le signal BF amplifié est recueilli aux
bornes de la résistance de 1.500 Q du circuit
collecteur qui constitue la résistance de
charge BF. 1T est appliqué & la base du
transistor de puissance OC72 par un con-
densateur de 10 uF. La résistance de
charge de 1.500 Q est découplée par un
condensateur de 20 nF de maniére 4 ce
gu’elle ne soit pas parcourue par les cou-
rants MF qui provoqueraient des accro-
chafe’s. Vous voyez donc que le second
OC45 sert a la fois &4 amplifier le signal MF
avant détection et le signal BF aprés
détection. Cette double fonction permet
comme nous le disions dans le préambule
de faire I’économie d’un transistor.

L’étage final.

La disposition de 1’étage final ne pré-
sente aucune particularité, La base est
polarisée par un pont de résistances dont
les éléments sont une 82.000 2 c6té — 9V
et une 4.700 Q cé6té 4 9 V. L’émetteur
est relié directement A la masse c’est-a-dire
au + 9 V. Dans le circuit collecteur est
placé le transformateur d’adaptation d’im-

- pédance primaire 1.000 2 qui sert & la.
“liaison du HP. Ce dernier est un dyna-

mique 4 aimant permanent de 7 cm de
membrane. Le primaire du transfo est

shunté par un condensateur de 10 nF.

Dans la ligne d’alimentation des trois
premiers transistors est insérée une cellule
de découplage formée d’une résistance
de 100 2 d'un condensateur de 100 uF
et d’un de 50 uF. .

L'étage ﬁnai ‘push-pull,

Examinons maintenant comment se pré-
sente I’étage final push-pull dans le cas

du récepteur a cing transistors. Peur cela.

reportons-nous au schéma
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annexe. La résistance de
charge de 1.500 2 du second
OC 45 est remplacée par
le primaire d’un transfo BF
de liaison. Ce transforma-
teur étant prévu pour l'at-
taque d’un push-pull son
secondaire est i prise mé-
diane. Les transistors uti-
lisés étant deux OC72
chaque extrémité du se-
condaire du transfo attaque
la base de I'un d’eux. Le
potentiel de ces bdses est
fixé par un pont de, résis-

100 2 et une 2.200 2. Aux
essais il est possible que
I’on soit amené 4 modifier
ces valeurs ‘au cas oill on
constaterait une déforma-
tion de la reproduction. Le
potentiel émetteur des deux
transistors est fourni par
une résistance commure de
-10_Q, enfin dans le circuit
collecteur se trouve le
transformateur de HP dont
le primaire posséde bien
entendu une prise médiane
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qui est reliée au — 9 V,
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? Réalisation pratique.
a
2 Les deux montages sont
g{ réalisés pratiquement de la
&1 méme facon. Une plaquette
:‘ de bakélite représentée fi-

gure 2 forme la face avant,

tances dont les constituants -
sur le schéma sont : une -
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